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ABSTRACT

Ultra Wideband bandpass (UWB) filter provide a lot of advantage such as
low power and high data precision. However, UWB bandpass filter easy to get the
interference from the other radio frequency spectrum such as C-band satellite
communication system 4GHz, radar system 10GHz, and X-band satellite
communication 8.4GHz and radar system 10GHz. This project is to design the UWB
bandpass filter integrated with Defected Microstrip Structure (DMS). Function of the
DMS is to act as notched response. The pin diode added to act as tuning the notch
response. The substrate used is Roger 4350B with thickness 0.508mm, dielectric
constant 3.48 and loss tangent 0.0019. The tool for the measurement after the
fabrication process is by using the Vector Network Analyser (VNA). The return loss
must be better than 15 dB and the insertion loss around 0.1dB. When the pin diode
on the notched response occur at 6.7GHz while when the pin diode off the notched

response occur at 6.6GHz and 9.8GHz.
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ABSTRAK

Ultra luas jalur penapis laluan jalur (UWB) penapis memberikan banyak
kelebihan seperti tenaga yang rendah dan ketepatan data yang tinggi. Walau
bagaimanapun, UWB penapis laluan jalur mudah untuk mendapat gangguan dari
spektrum frekuensi radio yang lain seperti sistem komunikasi satelit C-band 4GHz,
sistem radar 10GHz, dan X-band komunikasi satelit 8.4GHz dan sistem radar
10GHz. Projek ini adalah untuk mereka bentuk penapis UWB laluan jalur bersepadu
dengan jalur tinggi bersepadu bersama dengan struktur mikro-strip (DMS). Fungsi
DMS adalah untuk bertindak sebagai tindak balas bertakuk. Pin diod ditambah
untukbertindak sebagai penalaan sambutan takuk. Substrat yang digunakan adalah
Roger 4350B dengan ketebalan 0.508mm, pemalar dielektrik 3.48 dan kehilangan
tangen 0.0019. Alat untuk mengukur selepas proses fabrikasi adalah dengan
menggunakan Vector Network Analyser (VNA). Kehilangan pulangan mestilah lebih
baik daripada 15 dB dan kehilangan sisipan sekitar 0.1dB. Apabila diod pin dibuka
kepada sambutan bertakuk berlaku pada 6.7GHz manakala apabila diod pin ditutup
sambutan bertakuk berlaku pada 6.6GHz dan 9.8 GHz.
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